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DO-214AA (SMB) Obudowy plastikowe SMD

DO-213AB (MELF) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AC (SMA) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AA (SMB) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AB (SMC) Obudowy plastikowe SMD

TO-252 (DPAK) Obudowy plastikowe SMD

DO-35 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-41P Obudowy plastikowe – osioweDO-41P Obudowy plastikowe – osiowe

DO-201AD Obudowy plastikowe – osiowe

R-1 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-15 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-214AB (SMC) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AA (SMC) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AC (SMA) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AC (SMA) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AA (SMB) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AB (SMC) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AC (SMA) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AB (SMC) Obudowy plastikowe SMD

DO-41P Obudowy plastikowe – osiowe

DO-15 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-201AD Obudowy plastikowe – osiowe

DO-41P Obudowy plastikowe – osiowe

DO-15 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-201AD Obudowy plastikowe – osiowe
DO-41 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-15 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-201AD Obudowy plastikowe – osiowe

DO-41 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-15 Obudowy plastikowe – osiowe

R1 Obudowy plastikowe – osiowe

Diody prostownicze

Diody superszybkie

Diody wysokiej sprawności

Diody Schottkiego

Diody prostownicze szybkie

Diody ultraszybkie
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TO-220AC Obudowy plastikowe

ITO-220AC Obudowy plastikowe izolowane

ITO-220AB Obudowy plastikowe izolowane

TO-220AB Obudowy plastikowe

DB-1 Obudowy plastikowe

GBU Obudowy plastikowe

RB-15 Obudowy plastikowe

WOB/WOBM Obudowy plastikowe

RC-2 Obudowy plastikowe

KBPC-W, MP-W Obudowy plastikowe z powłoką ołowianą

SOD-80C (Mini MELF) Obudowy szklane SMD, hermetycznie zamknięte – 500mW

DO-35 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte 
– 400/500mW

DO-35 Diody pojedyncze Schottkiego w obudowach szklanych – osiowe

SOD-123 Diody pojedyncze Schottkiego w obudowach plastikowych SMD

SOD-523 Diody pojedyncze Schottkiego w obudowach plastikowych SMD

SOT-23 Diody pojedyncze Schottkiego w obudowach plastikowych SMD

SOT-23 Diody podwójne Schottkiego w obudowach plastikowych SMD

KBPC, MP Obudowy plastikowe z powłoką ołowianą

KBPC-8 Obudowy plastikowe z powłoką ołowianą

KBU Obudowy plastikowe

KBPC-6 Obudowy plastikowe z powłoką ołowianą

KBPL Obudowy plastikowe

KBP Obudowy plastikowe

DO-214AC (SMA) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AB (SMC) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AA (SMB) Obudowy plastikowe SMD

MD-S Obudowy plastikowe SMD

DB-S Obudowy plastikowe SMD

DFS Obudowy plastikowe SMD

SOD-323 Obudowy plastikowe SMD – 200mW

SOT-23 Pojedyncze diody przełącznikowe w obudowach plastikowych SMD
– 250mW

SOT-23 Podwójne diody przełącznikowe w obudowach plastikowych SMD
– 250mW/Dioda

DO-201AD Obudowy plastikowe – osiowe

Mostki prostownicze

Diody uniwersalne

Diody Schottkiego

Diody impulsowe Pojedyncze/Podwójne
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VF<1.0V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii BZT52Cxx (od 4.7V do 39V).

VF<1.5V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii 1N7xx (od 3.3V do 12V).

VF<1.1V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii 1N52xx (od 2.7V do 120V).

Dostępne także w wersji SMD SOD-80C Mini MELF (LL-34) – hermetycznie zamknięte  
w szklanej obudowie SMD
Obudowa z tolerancją ±5%: od CLL750 do CLL759, od 4.7V do 12V, 500 mW – diody Zenera, 
VF=1.5V
Maks. przy IF=20mA i prąd probierczy IZT=20mA. Od CLL957A do CLL978A, od 6.8V do 51V 
– diody Zenera.

VF<1.1V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii LL52xx (od 4.7V do 47V).

VF<0.9V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii BZV55Cxx (od 3.6V do 75V).

VF<0.9V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii MM52xxx (od 2.7V do 47V).

VF<0.9V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii MM1Zxxx (od 2.4V do 47V).

VF<0.9V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii MM1Zxxx (od 2.0V do 47V).

VF<0.9V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii MMSZxxx (od 4.7V do 56V).

SOD-123 Obudowy plastikowe SMD

SOT-23 Obudowy plastikowe SMD

SOD-323 Obudowy plastikowe SMD

SOD-523 Obudowy plastikowe SMD

SOD-123 Obudowy plastikowe SMD

SOD-80C (Mini MELF) Obudowy szklane SMD, hermetycznie zamknięte

LS-34 (Quadro MELF) Obudowy szklane SMD, hermetycznie zamknięte

SOD-80C (Mini MELF) Obudowy szklane SMD, hermetycznie zamknięte

DO-35 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte – 400/500mW

DO-35 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte

Dostępne są również diody przełączające 500mW do zastosowań profesjonalnych: 
Seria CT w zakresie od 20V do 325V PIVMax  w obudowie szklanej o symetrii osiowej, 
hermetycznie zamkniętej (DO-35)

VF<0.9V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii BZX84Cxx (od 3,3V do 47V).
Seria BZX84C to odpowiedniki SMD dla serii BZX55C w hermetycznie zamkniętych 
obudowach szklanych (układ osiowy).

VF<0.9V dla IF=10mA dla wszystkich diod Zenera z serii CMBZ52xx (od 3V do 47V).

DO-35 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte

SOD-123 Obudowy plastikowe SMD

Diody Zenera 200mW

Diody Zenera 500mW

Diody Zenera 300mW

Diody Zenera 400mW
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VF<1V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii BZX85Cxx (od 4.7V do 100V).

VF<1.2V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii ZPYxx (od 3.3V do 47V).

VF<1.2V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii 1N47xx (od 3.3V do 120V).

VF<1.5V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii CZ1Wxx (od 4.7V do 47V).

VF<1.2V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii ZMYxx (od 4.7V do 100V).

VF<1.2V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii BZX55Cxx (od 2.4V do 27V).
VF<1.5V dla IF=200mA dla wszystkich diod Zenera z serii BZX55Cxx (od 30V do 120V).

DO-41P (DO-204AL) Obudowy plastikowe – osiowe

DO-15 Obudowy plastikowe – osiowe

DO-201AE (DO-201) Obudowy plastikowe – osiowe

P-600 (R-6) Obudowy plastikowe – osiowe

DO-214AB (SMC) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AA (SMB) Obudowy plastikowe SMD

DO-214AC (SMA) Obudowy plastikowe SMD

SOT-23 Obudowy plastikowe SMD

DO-41 Obudowy szklane SMD, hermetycznie zamknięte

Uwagi:
Oznakowanie „xx” w numerze części oznacza VWM, „yy” oznacza 1.	
znamionowe napięcie VBR.
Dla polarności dwukierunkowej numer części posiada przyrostek „C”.2.	
Moc impulsu minimalnego (PPPM) badana przy impulsie 10/1000μS.3.	
Znamionowe napięcie VBR jest podane dla numeru części z ‘yy’, a minimalne 4.	
napięcie VWM w części „xx”.
Dla wartości 5% numer posiada dodatkową literę „A”. Brak oznaczenia dla 5.	
wartości 10%.

LL-41 (MELF) Obudowy szklane SMD, hermetycznie zamknięte

DO-41 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte

DO-41 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte

SOD-80C (Mini MELF) Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie 
zamknięte – 500mW

DO-35 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte – 150mW

DO-35 Obudowy szklane o symetrii osiowej, hermetycznie zamknięte

Dostępne także w wersji DO-35 – hermetycznie zamknięta szklana obudowa (układ osiowy):
• Diody Zenera serii BZX83C, od 2.5V do 52V (tolerancja ±5%), VF = 1.2V Maks. Przy IF=200 mA.
• Diody Zenera serii BZX79C, od 2.4V do 51V (tolerancja ±5%), VF = 1.5V Maks. Przy IF=200 mA.
• Diody Zenera serii CTZ, od 2.7V do 47V (tolerancja ±5%), VF = 1.1V Maks. Przy IF=200 mA.

Dostępne także w wersji SOT-23 w obudowie plastikowej SMD: diody dualne Zenera z serii 
CZMA na napięcie od 3.9V do 47V ze wspólnymi anodami i seria CZMK na napięcie od 3.3V 
do 39V ze wspólnymi katodami.

Dostępne także w wersji DO-41 – hermetycznie zamknięta szklana obudowa: diody Zenera  
z serii 1CZ na napięcie od 4.7V do 39V (tolerancja ±5%), maks. VF=1.2V przy IF=200mA.

Dostępne także w wersji DO-41 – hermetycznie zamknięta szklana obudowa: diody Zenera  
z serii BZV85C, 1.3W, od 4.7V do 47V (tolerancja ±5%), maks. VF=1.0V przy IF=200mA.

Urządzenie(1,2) Moc Napięcie 
zawieszenia Napięcie przebicia

PPPM(3) VWM VBR
Zakres Zakres(4) Tolerancja(5)

W V V %

Diody Zenera, niskoprądowe, 400mW

Diody Zenera 600mW

Diaki

Transile

Diody Zenera 1W

Diody Zenera 1.3W
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TO-92 Obudowy plastikowe

TO-92L Obudowy plastikowe

TO-220 Obudowy plastikowe

ciąg dalszy na następnej stronie...

TO-126 Obudowy plastikowe

TO-252 (DPAK) Obudowy plastikowe SMD

SOT-223 Obudowy plastikowe SMD

TO-39 Obudowy metalowe

TO-18 Obudowy metalowe

SOT-23 Obudowy plastikowe SMD

Tranzystory małej mocy

Tranzystory średniej mocy

Tranzystory dużej mocy
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TO-220FP Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-220FP Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-3P Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-252 (DPAK) Obudowy plastikowe SMD

SOT-82 Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-126 Obudowy plastikowe

TO-220 Obudowy plastikowe

TO-220FP Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-251 (I PAK) Obudowy plastikowe z powłoką ołowianą

TO-92 Obudowy plastikowe

TO-220 Obudowy plastikowe

TO-126 Obudowy plastikowe – czułe bramki SCR

TO-92 Obudowy plastikowe – czułe bramki SCR

TO-220FP Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-3P Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-3P Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-3P Obudowy plastikowe z pełną izolacją

TO-3PN Obudowy plastikowe

TO-3 Obudowy metalowe

TO-39 Obudowy metalowe

SOT-23 Obudowy plastikowe SMD

SOT-223 Obudowy plastikowe SMD

TO-252 (DPAK) Obudowy plastikowe SMD

SOT-92 Obudowy plastikowe

TO-126 Obudowy plastikowe

TO-220 Obudowy plastikowe

TO-220 Obudowy plastikowe napięcia dodatniego

TO-92 Obudowy plastikowe napięcia dodatniego

TO-92 Obudowy plastikowe napięcia ujemnego

TO-252 (DPAK) Obudowy plastikowe SMD napięcia dodatniego

TO-220 Obudowy plastikowe napięcia ujemnego

Tranzystory w układzie Darlingtona

Triaki

Tyrystory

Liniowe stabilizatory napięcia
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Obudowy szklane/plastikowe w układzie osiowym

Obudowy szklane SMD/plastikowe

Obudowy z tworzywa z powłoką ołowianą

T & A: Taśma i opakowanie Ammon;   T & R: Taśma i rolka;   Luzem: luzem w workach z tworzywa;   Tuba: tuba i karton;   K: 1000;
Typ obudowy Rodzaj opakowania Opakowanie standardowe Karton wewnętrzny Karton zewnętrzny

Ilość Ilość Wymiar 
Dł. x Sz. x Wys.

Waga brutto Ilość Wymiar 
Dł. x Sz. x Wys.

Waga brutto

(cm) (Kg) (cm) (Kg)

ciąg dalszy na następnej stronie...

Liczba produktów w opakowaniu może ulec zmianie. Podane wymiary opakowań/kartonów i wagi są orientacyjne.

Dostępne obudowy
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...ciąg dalszy z poprzedniej strony

Obudowy metalowe

T & A: Taśma i opakowanie Ammon;   T & R: Taśma i rolka;   Luzem: luzem w workach z tworzywa;   Tuba: tuba i karton;   K: 1000;
Typ obudowy Rodzaj opakowania Opakowanie standardowe Karton wewnętrzny Karton zewnętrzny

Ilość Ilość Wymiar 
Dł. x Sz. x Wys.

Waga brutto Ilość Wymiar 
Dł. x Sz. x Wys.

Waga brutto

(cm) (Kg) (cm) (Kg)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Informacje produktowe i podręczny informator uła-
twiają wybór chipów i przyrządów półprzewodnikowych firmy CDIL w celu ich 
najlepszego dopasowania do zastosowania i wymogów. Zaleca się, aby użytkow-
nik dokładnie zapoznał się z kartami danych produktów w celu potwierdzenia, że 
chipy/urządzenia posiadają parametry funkcjonalne odpowiednie do przewidzia-
nego zastosowania. Informacje podane w katalogu – podręcznym informatorze 
(QRD) – są według wiedzy producenta dokładne i rzetelne. CDIL nie ponosi jednak 
odpowiedzialności za informacje niedokładne i niepełne. Ponadto CDIL nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania lub użytkowania jakiego-
kolwiek produktu CDIL i nie udziela żadnej licencji w ramach praw patentowych 

ani praw osób trzecich. Przedstawione produkty nie są przeznaczone do zasto-
sowania w celach związanych z ratowaniem lub podtrzymywaniem życia. Klienci 
CDIL sprzedają produkty (poszczególne chipy/przyrządy półprzewodnikowe lub 
wbudowane w ich własne produkty) w urządzeniach przeznaczonych do ratowa-
nia lub podtrzymywania życia wyłącznie na własną odpowiedzialność. CDIL nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające ze sprzedaży lub użyt-
kowania z takim przeznaczeniem. CDIL realizuje politykę ciągłego doskonalenia 
produktów i zastrzega prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach wyrobów 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Urządzenia równoważne JAN, JANTX & JANTXV w metalowej obudowie i diody szklane.

Liczba produktów w opakowaniu może ulec zmianie. Podane wymiary opakowań/kartonów i wagi są orientacyjne.

Dostępne obudowy



Wizja 
Firma CEDIL dąży do tego, aby zyskać status renomowanego i niezawodnego glo-
balnego dostawcy wysokiej jakości urządzeń i rozwiązań półprzewodnikowych, sły-
nącego z długofalowej współpracy z partnerami.

Misja 
Misją firmy CEDIL jest zdobycie pozycji wiodącego, rozwijającego się, rentownego 
światowego producenta rozwiązań z dziedziny półprzewodników. Cel ten można 
osiągnąć dzięki przyciąganiu wyjątkowych talentów, ciągłemu rozwojowi kompe-
tencji i oferowaniu produktów na wybranych rynkach, a także dzięki budowaniu 
zaufania wszystkich partnerów.

Spółka Continental Device India Ltd. (CDIL) jest już od 1964 r. znanym producentem 
chipów i urządzeń półprzewodnikowych.
Szeroka gama produktów obejmuje: tranzystory, diody, diody z barierą Schottkiego, 
prostowniki, elementy SCR, DIAC, triaki, dławiki wygładzające i liniowe stabilizatory 
napięcia w różnorodnych wariantach montowanych powierzchniowo i w konwencjo-
nalnych obudowach do montażu na podkładkach ołowianych.
Znacząca część produktów CDIL jest eksportowana na rynek światowy.
Asortyment obejmuje także chipy i kości oferowane innym światowym producen-
tom i firmom montującym przyrządy półprzewodnikowe.
Zgodnie z panującą w branży dynamiką CDIL nieustannie rozszerza swoje możliwo-
ści produkcji. Elementy firmy CDIL są wykorzystywane przez innych producentów 
przy tworzeniu zaawansowanych produktów opartych na najnowszych osiągnię-
ciach techniki.

Rozbudowany asortyment produktów 
Zgodnie z ustaloną na świecie praktyką usług realizowanych na zasadzie outsour-
cingu, po uważnej analizie, CDIL wybrała grono producentów dostarczających asor-
tyment diod LED, macierzy diodowych z wyświetlaczami 7- segmentowymi i paneli 
graficznych LED.
Wszystkie elementy noszą tradycyjny znak rozpoznawczy CDIL informujący o ja-
kości i niezawodności, zgodnie z międzynarodowymi normami. Niektóre rodziny 
elementów są wprowadzane do obrotu pod marką NXT. Szczegółowe informacje do-
tyczące poszczególnych elementów przedstawionych w katalogach można uzyskać 
u lokalnego dystrybutora CDIL.
CDIL posiada nowoczesny zakład produkcyjno-kontrolny wafli krzemowych o du-
żym stopniu automatyzacji. Obiekty są rozmieszczone w trzech zakładach o łącznej 
powierzchni pomieszczeń ponad 11 tys. m2. Wszystkie działania podlegają sku-
tecznemu procesowi zarządzania realizowanego przez zespół ekspertów: ponad 
300 inżynierów i techników, którzy ściśle przestrzegają polityki jakości.

Międzynarodowe atesty 
CDIL stosuje wymagające systemy zarządzania jakością, dzięki którym firma jest 
konkurencyjna na światowym rynku. Produkty posiadają światowe atesty liderów 
w branżach: telekomunikacji, elektroniki użytkowej, motoryzacji, usług produkcji 
elektroniki, przemyśle obronnym, awionice, w branży oświetlenia, regulacji zasila-
nia, informatyki i wielu innych.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne 
Firma CDIL wdrożyła ekologiczny system produkcji z udokumentowaną, nowocze-
sną polityką gospodarki środowiskowej. Posiada certyfikat systemu zarządzania 
środowiskiem ISO 14001.
Rozwiązania bezołowiowe i zgodność z wymaganiami RoHS. 
Chipy i przyrządy półprzewodnikowe firmy CDIL spełniają wymagania dyrektywy 
RoHS. Opakowania produktów posiadają znak zgodności z dyrektywą RoHS.
CDIL spełnia także wymagania RoHS obowiązujące na terenie Chin.

Katalog z przewodnikiem po produktach 
Katalog zawiera reprezentatywny wykaz wszechstronnego asortymentu przyrzą-
dów półprzewodnikowych CDIL wraz z najważniejszymi specyfikacjami. Katalog nie 
obejmuje wszystkich produktów. Zachęcamy do kontaktu w razie pytań dotyczą-
cych pozostałych produktów.

Produkt CDIL Klasa ESD

Diody – uniwersalne
Diody przełączające i Schottkiego

klasa 3

Diody Zenera odporne

Tranzystory o niskim natężeniu sygnału i do zastosowań ogólnych klasa 3

Tranzystory średniej mocy odporne

Tranzystory radiowe klasa 2

Tranzystory mocy w układzie Darlingtona klasa 3

Tranzystory o niskim natężeniu sygnału w układzie Darlingtona klasa 2

Klasyfikacja ESD zgodnie z tablicą 1020-III podaną w normie MIL-STD 750D 
(metoda 1020-2):

Klasa 1 od 0 V do 1999 V

Klasa 2 od 2000 V do 3999 V

Klasa 3 od 4000 V do 15999 V

Powyżej 15999 V – odporne
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